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INTRODUCCIÓN

CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN

Calentamiento sin contacto
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INTRODUCCIÓN

CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN

Efecto piel

d 𝑑 =
2

𝑓𝜇𝜎

𝑓= frecuencia Hz

𝜇 = Permeabilidad magnética H/m

𝜎 = Conductividad eléctrica 1/(Ω*m)

I inducida



INTRODUCCIÓN

CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN

Resistencia eléctrica de la pieza

d 𝑅 =
𝜎𝐿

𝐴



INTRODUCCIÓN

CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN

Potencia eléctrica

d

𝑃 = 𝐼2𝑅



OBJETIVO

Construir un circuito eléctrico para controlar un puente H

construido de mosfets para generar la frecuencia necesaria para

el calentamiento de una barra metálica mediante inducción.



DESARROLLO

Dimensiones de la barra a calentar



DESARROLLO Frecuencia recomendada



DESARROLLO

Elementos utilizados
mosfets

IGBT

GDS



DESARROLLO

Elementos utilizados

IRF 2807

VDS = 72 V

IDmax= 82 A

175 ºC



DESARROLLO

Elementos utilizados

PIC ATMEGA

SALIDA 5 VDC



DESARROLLO

circuito
Boostrap



DESARROLLO

circuito



PROGRAMACION DE LA PLACA
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F=5000 Hz



RESULTADOS

Prueba a 10 Hz



RESULTADOS

Señal de salida de 

arduino 

programado con 

una señal 

cuadrada de 50 us



CONCLUSIONES

• El funcionamiento de un puente H de mosfets IRF2807 puedo ser 

controlado mediante un driver ir2110 a una frecuencia de 10 Hz. 

• La placa de arduino es capaz de sacar una señal cuadrada de 5V a 

una frecuencia de 5 KHz

• Para un correcto funcionamiento del ir2110, se debe calcular el 

capacitor boostrap en función de la frecuencia de operacion
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